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WYDZIAL Podstawowych Probleméw Techniki
KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jzyku polskim Materiaty i stuktury 2D
Nazwa w zyku angielskim Materials and 2Btructures
Kierunek studiéw (jesli dotyczy): Fizyka Techniczna

Specjalnaé (jesli dotyczy): Nanoinzynieria
Stopien studiéw i forma: |/ H-stopien*, stacjonarna / hiestacjonrarna*
Rodzaj przedmiotu: -obowhzkowy / wybieralny---egélneuczelniany *

Kod przedmiotu FTP001252W

Grupa kursow —FAK / NIE*
Wykiad Cwiczenia | Laboratorium Projekt Seminariuny

Liczba godzin zaj¢ 30

zorganizowanych w Uczeln

(Zz2V)

Liczba godzin catkowitego 60

naktadu pracy studenta

(CNPS)

Forma zaliczenia Egzamin/ | Egzamin/ Egzamin / Egzamin / Egzamin /
zaliczenie | zaliczenie na) zaliczenie na | zaliczenie na| zaliczenie na
na ocep* | ocerg* ocerg* ocerg* ocerg*

Dla grupy kurséw zaznaczy
kurs kaicowy (X)

Liczba punktéw ECTS 2

w tym liczba punktéw
odpowiadajca zagciom
o charakterze praktycznym (f

N—

w tym liczba punktéw ECTS 1
odpowiadajca zagciom
wymagajcym bezpéredniego
kontaktu (BK)

*niepotrzebne skigi¢

WYMAGANIA WST EPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJ ETNOSCI | INNYCH
KOMPETENCJI

1. Fizyka ciata statego

CEL PRZEDMIOTU

Cl.Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentom wieliityczcej wspoétczesnej fizyki
fazy skondensowanej




PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA
Student

Z zakresu wiedzy:
PEK_WO0L1 potrafi oméwi aktualnie badania dotygze zjawisk fizycznych w fizyce fazy
skondensowanej

Z zakresu umiefnosci:
PEK _UO1 potrafi szacowsd oblicza: podstawowe wiasioi elektronowe nanostruktur

Z zakresu kompetenciji spotecznych:
PEK_KO1 potrafi korzystaz literatury naukowej, w tym docierao materiatdbwzrodtowych
oraz dokonywaich przegidu

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajeé - wykiad Liczba godzin

Wyl | Struktury krystalograficzne oraz agania w krysztatach 4
Wy2 | Powierzchnia krysztatow 4
Wy3 | Grafen 2
Wy4 | Krysztaty van der Waalsa 8
Wy5 | Potprzewodnikowe supersieci typu |, Il oraz llI 2
WYy6 | Izolatory topologiczne 2
Wy7 | Nanodruty 6

Suma godzin 30

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyktady problemowy — metoda tradycyjna
N2. Konsultacje

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny(F — formuca | Numer efektu Sposob oceny aginiccia efektu ksztatcenia
(w trakcie semestru), P ksztalcenia
— podsumowujca (na
koniec semestru)

F1 (wyktad) PEK_WO01, Kolokwium zaliczeniowe
PEK_UO01,
PEK_KO1

P=F1




LITERATURA PODSTAWOWA | UZUPELNIAJ ACA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Gautam R Desiraju, Jagadese J Vittal, ArunaahaRamanan, Crystal Engineering,
http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.12/8060

[2] M. . Katsnelson, Graphene: carbon in two disiens (Cambridge Univ. Press, 2012)

[3] R.J. Cava, Huiwen Ji, M.K. Fuccillo, Q.D. Gibmgor.S. Hor, Crystal Structure and

Chemistry of Topological Insulatoristtp://arxiv.org/abs/1302.1059

LITERATURA UZUPEtNIAJ ACA:

[1] Artykuty i prace przegldowe publikowane na przetomie ostatnich lat.

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI E, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Robert Kudrawiec, robert.kudrawiec@pwr.edu.pl




MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
Materiaty i struktury 2D

Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU Fizyka Techniczna

| SPECJALNGCI Nanoinzynieria

Przedmiotowy | Odniesienie przedmiotowego efektu dg Cele Tresci Numer
efekt efektow ksztatcenia zdefiniowanych dld przedmiotu*** | programowe*** narzedzia
ksztaicenia | kierunku studiéw i specjalndici (o ile dydaktycznego***
dotyczy)**
PEK_W01 |K1FTE_W23 SININ Ci Wyl-Wy7 N1
(wiedza)

PEK_UO1 |K1FTE_U12 Ci1 Wyl-Wy7 N1, N2
(umiejetnosci)

PEK_KO01 |KI1FTE_KO1 Ci1 Wyl-Wy7 N1, N2

(kompetencje)

** _ wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalémowych efektow ksztatcenia

*** - 7 tabeli powyzej




